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Doppeltdiffundierte
STLTZIUM-KAPAZITATS DT ODF

fiir Frequenzvervielfacher
mit Ausgangsfrequenzen bis 1000 WHz

!-|!"r_:||&rl psche Daten:

Gehluse Metall

Die Katode iat mit dem
Gehliuse verbunden.

Mallanraben in mm.
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Kurzdaten:
Sperrspannung Ug = max. 100 V
purchlaBstrom, Scheitelwert Ip y = Pax. 400 mA
Verlustleistung bei %z = 100 o P = EmAX. EW
£n Op
gperrsehicehttemperatur #y = max., 150 “C
' 8 25 @ I, £ 10 pA
Sperratrom hei Up = 100 ¥V, 34 = a5 e i = o
KapazitEt bei .I]{ = 0, f = 10 MHz “U‘ = 25 pF
bei Up = 100 V, § = 10 MH=z Cypn = 4...06 pF
Grenzfrequenz f - 25 GHz
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Absolute Grengwerte: (giiltig bis dr mnx}

Sperrspannunyg: U = max. 100 ¥V
Durchlafstrom, Scheitelwert: lp M= mix. 400 mA
Gesantverlustleistung: P = max. 12 W
Sperrachichttemperatur: S = max. 150 °C
Lagerungstenperatur: Bg = min. =55 °C

Bg = max. 160 *C

Vlriewiderstand:

Wirnewiderstand zwizclhen Sperrschicht und Ungebung: “Lh U - 120 grdfw
Wirnewiderstand zwischen Sperrschicht uml GehHusge: ch G " 10 grdfw
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Kennwerte: (bei 55 = 25°C, sofern nickt anders angegeben)

aperrstrom

bei Up = 100 V: Ig = 0,1 (£ 10) ua *)
bei Up = 100 V, #; = 150 °C: In = 8 (% 200) ur
Kapazitlit

bei UF = 0,8 WV, f = 10 Milz: C = G5 ¥
bei UR = 0, f = 10 MHz: Co = a5 pr
bei Uy = 100 V, f « 10 Mlz: Cpgp =  4ee.B pE *)
Streubapazitit: C = 1,4 pr
Serienivdultivithit: Lg = 13 nll

Serienwiderstand

bei Up = 48 V, [ « 250 MHz: Rg = 1,3 (2 2) o
Grenzfrequenz 1 ): £, = 25 (& 20) GHz
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Freguenzverdoeppler 230, 5 MHz sauf 485 MHz:

T|rknu:ﬁ;ruﬂ A= 10 .
500
oy
Ly 500
- b
Eingang =
Ausgang
[s] 0
R -« 100 kg Ly = 0,17 uH
‘.! i a5 pF 4 Wildgn. 1,05 rmm Cu versilbert, @ = 10 rm
Ca z 6 pl Ly = 0,07 ull
“H i I pF 2 Wdgne 2 mm Cu verzilbert, # = 10 1
C, = 0,4 pF Ly = 0,03 ull (2 = 130 2}
C. L4 6 pF 4 mm x 1,5 mm Messing versilbert, 60 ran lang,
o1

Chassisabstand 8 pn, Anzapfung bhei 14,5 mm
Vo passéeseiticen Ende

Frequenzverdreifacher 155 MHz auf 465 MHz:

Wirkungsgrad n = 65 %

508
o e e —
s508
Eingang F O
Ausgang
o o
R = 100 k@ Ly = 0,33 uH
c, 4 25  pF 6 Wdgn. 1 mm Cu versilbert, @ = 11 mm
€, £ 6 pP Ly = 0,13 4
{:'1 < 3 pF 4 Wdgn. 1,5 mu Cu versilbert, # = 9 mm
cy £ 3 pF Ly = 0,07 4l
C - 0,4 pF 2 Wdgn. 2 om Cu versilberv, # = T mm
Cp, = G pl Ly = 0,03 pH (Z & 140 )

4 mm x 1,% mm Messing versilbert, 60 mm lang,
Chassisabastand B mm, Anzapfung bei 14,5% mm
vom masseseitigen Ende
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Frequenzverdoppler 500 MHz auf 1000 MHz:

Wirkungsgrad n = 50

o

500
(o)
Eingang
o
R = 100 ki Ly = versilbertes Messingband 4 mm x 1,5 mm,
c Lanm pF 5% um lang, Chassisabstand B mm, Anzapfung
1 ' bei 14 mm vom masseseitigen Ende
C, & 3,5 pF
Cy Scheiben 10 mm @ Ly = versilbertes Mesaingrohr 7 mm §, 46 na lang,
o mit variablen mittl. Chassiaabatand 14 mm, Anzapfung
4 Abstand bei 11 mn vor ma szeseltigen Ende
BAY 66

Schaltungsaufbaun, Unteransicht
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